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(57) Abstract: A method for reducing parasitic capacitance o f a liquid crystal display device (200) and the liquid crystal display
device (200). The liquid crystal display device (200) comprises a first substrate (210), a second substrate (220), and a liquid crystal

layer (230) disposed between the first substrate (210) and the second substrate (220), the first substrate (210) comprising data lines
(21 1) and a first transparent electrode, and the second substrate (220) comprising a second transparent electrode. The method com

prises the steps of: A . patterning the second transparent electrode through photoetching t o separate the second transparent electrode
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second substrate (220), and the primary second transparent electrode (221) i s located at a region except the corresponding region

(222) o f the corresponding data line (21 1) o n the second substrate (220). The method and the liquid crystal display device (200) r e
duce the parasitic capacitance o n the data line (21 1) o f the liquid crystal display device (200).
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一种减少液晶显示装置 （200 ) 的寄生电容的方法及液晶显示装置 （200 ) 。该液晶显示装置 （200 ) 包括第一
基板 （210 ) 、第二基板 （220 ) 以及设置在该第一基板 （210 ) 和第二基板 （220 ) 之间的液晶层 （230 ) ，该
第一基板 （210) 包括数据线 （2 11) 以及第一透明电极，该第二基板 （220) 包括第二透明电极，该方法包括
步骤：A、通过光刻图形化该第二透明电极，使第二透明电极分离为主第二透明电极 （221 ) 和次第二透明电
极 （223 ) ； B、对该次第二透明电极 （223 ) 输入相应的数据线 （2 11) 的信号，具体为将该次第二透明电极
(223 ) 与该相应的数据线 （2 11) 的信号端连接，或者与该相应的数据线 （21 1) 连接。其中，该次第二透明
电极 （223 ) 位于该相应的数据线 （2 11) 在该第二基板 （220 ) 上的对应区域 （222 ) ，该主第二透明电极
( 221 ) 位于该相应的数据线 （2 11) 在该第二基板 （220 ) 上的对应区域 （222 ) 之外的区域。该方法及液晶
显示装置 （200) 减小了液晶显示装置 （200 ) 的数据线 （2 11) 上的寄生电容。



发明名称：减小液晶显示装置的寄生电容的方法及液晶显示装置

技术领域

[1] 本发明涉及液晶显示领域，特别是涉及一种可减小液晶显示装置的寄生电容的

方法及液晶显示装置。

背景技术

[2] 图1为现有技术的液晶显示装置的结构示意图，图2为现有技术的液晶显示装置

的等效电路图，图3为现有技术的液晶显示装置的显示像素的等效电路图，。如图

1-3所示，在常规的液晶显示装置 100中，多条数据线 111平行形成在TFT 基板 110

上，多条扫描线 101以交叉形式经过绝缘层形成在数据线 111上。在数据线 111和

扫描线 101相互交叉的位置附近形成薄膜场效应晶体管 102，薄膜场效应晶体管 1

02的漏极连接到数据线 111，薄膜场效应晶体管 102的栅极连接到扫描线 101，薄

膜场效应晶体管 102的源极连接到像素电极 103 (即第一透明电极）上。液晶层 1

30设置在像素电极 103和对置电极 121 (即第二透明电极）之间，以形成液晶电

容 104。对置电极 121设置在另一基板 120上，对置电压施加于对置电极 121上以

驱动液晶层 130中的液晶分子转动。

[3] 上述方法制成的液晶显示装置 100，数据线 111与对置电极 121之间易产生寄生

电容，从而造成数据线 111上的信号延迟。如果数据线 111上的寄生电容过大的

话，严重的信号延迟会引起液晶显示装置 100出现色斑等不良。

[4] 故，有必要提供一种减小液晶显示装置的寄生电容的方法及液晶显示装置，以

解决现有技术所存在的问题。

对发明的公开

技术问题

[5] 本发明的目的在于提供一种可减小数据线上寄生电容的方法及相应的液晶显示

装置，以解决现有的液晶显示装置的数据线上的寄生电容过大使得液晶显示装

置出现色斑等不良的技术问题。

技术解决方案



[6] 本发明提供的技术方案如下：

[7] 本发明涉及一种减小液晶显示装置的寄生电容的方法，所述液晶显示装置包括

第一基板、第二基板以及设置在所述第一基板和所述第二基板之间的液晶层，

所述第一基板包括数据线以及第一透明电极，所述第二基板包括第二透明电极

，其中所述方法包括步骤：A 、通过光刻图形化所述第二透明电极使所述第二透

明电极分离为主第二透明电极和次第二透明电极；B、对所述次第二透明电极输

入相应的数据线的信号；所述次第二透明电极位于所述相应的数据线在所述第

二基板上的对应区域，所述主第二透明电极位于所述相应的数据线在所述第二

基板上的对应区域之外的区域；所述步骤B具体为将所述次第二透明电极与所述

相应的数据线的信号端连接，或与所述相应的数据线连接。

[8] 本发明涉及一种减小液晶显示装置的寄生电容的方法，所述液晶显示装置包括

第一基板、第二基板以及设置在所述第一基板和所述第二基板之间的液晶层，

所述第一基板包括数据线以及第一透明电极，所述第二基板包括第二透明电极

，其中所述方法包括步骤：A 、通过光刻图形化所述第二透明电极使所述第二透

明电极分离为主第二透明电极和次第二透明电极；B、对所述次第二透明电极输

入相应的数据线的信号；所述次第二透明电极位于所述相应的数据线在所述第

二基板上的对应区域，所述主第二透明电极位于所述相应的数据线在所述第二

基板上的对应区域之外的区域。

[9] 在本发明所述的减小液晶显示装置的寄生电容的方法中，所述步骤B具体为：

将所述次第二透明电极与所述相应的数据线的信号端连接。

[10] 在本发明所述的减小液晶显示装置的寄生电容的方法中，所述步骤B具体为：

将所述次第二透明电极与所述相应的数据线连接。

[11] 在本发明所述的减小液晶显示装置的寄生电容的方法中，所述将所述次第二透

明电极与所述相应的数据线连接具体为：通过传导装置将所述次第二透明电极

与所述相应的数据线连接。

[12] 在本发明所述的减小液晶显示装置的寄生电容的方法中，所述传导装置设置在

所述液晶显示装置的非显示区域。

[13] 在本发明所述的减小液晶显示装置的寄生电容的方法中，所述将所述次第二透



明电极与所述相应的数据线连接具体为：通过导电柱将所述次第二透明电极与

所述相应的数据线连接。

[14] 在本发明所述的减小液晶显示装置的寄生电容的方法中，所述导电柱设置在所

述液晶显示装置的显示区域。

[15] 本发明还涉及一种液晶显示装置，包括第一基板、第二基板以及设置在所述第

一基板和所述第二基板之间的液晶层，所述第一基板包括数据线以及第一透明

电极，所述第二基板包括第二透明电极，其中所述第二透明电极包括主第二透

明电极和次第二透明电极，所述次第二透明电极用于接收相应的数据线的信号

，所述次第二透明电极设置在所述相应的数据线在所述第二基板上的对应区域

上，所述主第二透明电极设置在所述相应的数据线在所述第二基板上的对应区

域之外的区域上。

[16] 在本发明所述的液晶显示装置中，所述次第二透明电极与所述相应的数据线的

信号端连接。

[17] 在本发明所述的液晶显示装置中，所述次第二透明电极与所述相应的数据线连

接。

[18] 在本发明所述的液晶显示装置中，所述次第二透明电极通过传导装置与所述相

应的数据线连接。

[19] 在本发明所述的液晶显示装置中，所述传导装置设置在所述液晶显示装置的非

显示区域。

[20] 在本发明所述的液晶显示装置中，所述次第二透明电极通过导电柱与所述相应

的数据线连接。

[21] 在本发明所述的液晶显示装置中，所述导电柱设置在所述液晶显示装置的显示

区域。

有益效果

[22] 能较好的减小数据线和主第二透明电极之间的寄生电容，从而减弱数据线上的

信号延迟现象，避免液晶显示装置由于数据线上的寄生电容过大产生色斑等不

良现象。

附图说明



[23] 图1为现有技术的液晶显示装置的结构示意图；

[24] 图2为现有技术的液晶显示装置的等效电路图；

[25] 图3为现有技术的液晶显示装置的显示像素的等效电路图；

[26] 图4为本发明的液晶显示装置的第一优选实施例的结构示意图；

[27] 图5为本发明的减小液晶显示装置的寄生电容的方法的优选实施例的流程图；

[28] 图6为本发明的液晶显示装置的第二优选实施例的结构示意图；

[29] 图7为本发明的液晶显示装置的第三优选实施例的结构示意图。

本发明的最佳实施方式

[30] 以下各实施例的说明是参考附加的图式，用以例示本发明可用以实施的特定实

施例。

[31] 图4所示为本发明的液晶显示装置的第一优选实施例的结构示意图。在本实施

例中，液晶显示装置200包括第一基板210、第二基板220以及设置在第一基板2 1

0和第二基板220之间的液晶层230，第一基板210包括数据线211以及第一透明电

极 （图中未示出），第二基板220包括第二透明电极。其中第二透明电极包括主

第二透明电极221和次第二透明电极223。次第二透明电极223设置在相应的数据

线211在第二基板220的内表面的对应区域222上，主第二透明电极221设置在相

应的数据线211在第二基板220的内表面的对应区域222之外的区域上，即在对应

区域222内没有设置主第二透明电极221。次第二透明电极223用于接收相应的数

据线211的信号。在本实施例中，第一基板210可为具有薄膜晶体管(Thin Film

Transistor, TFT) 矩阵的玻璃基板或其它材质的基板，而第二基板220可为具有彩

色滤光层(Color Filter, CF)的玻璃基板或其它材质的基板。值得注意的是，在一

些实施例中，彩色滤光层和TFT矩阵亦可配置在同一基板上。

[32] 在本实施例中，次第二透明电极223与相应的数据线2 11的信号端连接以输入相

应的数据线211的信号。主第二透明电极221没有设置在数据线211对应的第二基

板220的对应区域222上，从而减小了数据线211与主第二透明电极221之间的寄

生电容 （增加了数据线211与主第二透明电极221之间的间距）。虽然次第二透

明电极223设置在数据线2 11对应第二基板220的对应区域222上，但次第二透明

电极223通过数据线2 11的信号端输入与相应的数据线2 11相同的信号，因此次第



二透明电极223与数据线211之间的寄生电容几乎为零。这样减小了数据线211上

总的寄生电容，从而减弱了数据线211上的信号延迟现象，避免了液晶显示装置

200 由于数据线211上的寄生电容过大产生色斑等不良现象。

[33] 下面根据图5所示的本发明的减小液晶显示装置的寄生电容的方法的优选实施

例的流程图说明如何实现上述液晶显示装置的第一优选实施例的结构。

[34] 步骤501 ，通过光刻图形化第二透明电极使第二透明电极分离为主第二透明电

极221和次第二透明电极223;

[35] 步骤502 ，对所述次第二透明电极223输入相应的数据211线的信号。

[36] 在本实施例中，优选通过将次第二透明电极223与相应的数据线211 的信号端连

接来实现对次第二透明电极223输入相应的数据线2 11的信号。

[37] 在步骤501 中，首先在第二基板220上沉积第二透明电极，然后通过光刻图形化

第二透明电极使其分离为主第二透明电极221和次第二透明电极223 ，并实现主

第二透明电极221和次第二透明电极223 的彻底分离。其中次第二透明电极223位

于相应的数据线211在第二基板220上的对应区域222 ，主第二透明电极221位于

相应的数据线211在第二基板220上的对应区域222之外的区域。

[38] 在步骤502 中，通过给数据线211提供信号的信号端对次第二透明电极223输入

相应的数据线211 的信号，使次第二透明电极223与相应的数据线211 同电位，消

除次第二透明电极223与数据线2 11之间的电容。

[39] 这样减小了数据线211上总的寄生电容，从而减弱了数据线211上的信号延迟现

象，避免了液晶显示装置200 由于数据线211上的寄生电容过大产生色斑等不良

现象。

[40] 图6所示为本发明的液晶显示装置的第二优选实施例的结构示意图。第二优选

实施例的液晶显示装置300和第一优选实施例的区别在：次第二透明电极223不

是与数据线211 的信号端连接，而是与数据线211连接。在该实施例中，次第二

透明电极223通过传导装置310与数据线211连接，传导装置3 10— 般设置在液晶

显示装置300 的非显示区域 （其中的显示区域为active area) 。

[41] 在本实施例中，主第二透明电极221 同样没有设置在数据线211对应的第二基板

220 的对应区域222上，从而减小了数据线211与主第二透明电极221之间的寄生



电容 。虽次第二透 明电极 223 设置在数据线 211 对应 的第二基板 220 的对应 区域 2 2

2上 ，但次第二透 明电极 223 通过传导装置 310 (即 transfer, —般用于将第一基板

210 的公共信号 （com) 传导至第二基板 220 的透 明电极 （如主第二透 明电极 221

) 上 ）与数据线 211 连接 ，使次第二透 明电极 223 与相应 的数据线 211 同电位 ，因

此次第二透 明电极 223 与数据线 211 之 间的寄生 电容几乎为零 ，这样减小 了数据

线 211 上总 的寄生 电容 。 由于传导装置 310 设置在液 晶显示装置 300 的非显示 区域

，本实施例可 以在第一基板 210 、第二基板 220 以及相应 的液 晶层 230 制作完毕后

，通过传导装置 310 将数据线 211 和次第二透 明电极 223 连接起来 ，使得次第二透

明电极 223 与相应 的数据线 211 同电位 ，减小 了数据线 211 上总 的寄生 电容 。

[42] 本 发明的减小液 晶显示装置 的寄生 电容 的方法与第一优选实施例 的方法不 同的

是 ：步骤 "对 次第二透 明电极 223 输入相应 的数据线 211 的信号 "具体为通过传导装

置 310 将次第二透 明电极 223 与相应 的数据线 211 连接来实现 ，由于传导装置 310

的制作工艺成熟 ，所 以本实施例实施过程简单。

[43] 图7所示为本 发明的液 晶显示装置 的第三优选实施例 的结构示意 图。第三优选

实施例 的液 晶显示装置 400 和第一优选实施例 的区别在 ：次第二透 明电极 223 不

是与数据线 211 的信号端连接 ，而是与数据线 211 连接 。在该实施例 中 ，次第二

透 明电极 223 通过导 电柱 410 与数据线 211 连接 ，导 电柱 410 可釆用制作衬垫 （PS

： Photo Spacer) 的工艺进行制作 ，因此导 电柱 410 —般设置在液 晶显示装置 400

的显示 区域 ，制作导 电柱 410 的材料一般为导 电的高分子材料 （如聚苯硫醚 、聚

苯胺等）。

[44] 在本实施例 中 ，主第二透 明电极 221 同样没有设置在数据线 211 对应 的第二基板

220 的对应 区域 222 上 ，从而减小 了数据线 211 与主第二透 明电极 221 之 间的寄生

电容 。虽次第二透 明电极 223 设置在数据线 211 对应 的第二基板 220 的对应 区域 2 2

2上 ，但次第二透 明电极 223 通过导 电柱 410 与数据线 211 连接 ，使次第二透 明电

极 223 与相应 的数据线 2 1 1同电位 ，因此次第二透 明电极 223 与数据线 2 1 1之 间的

寄生 电容几乎为零 ，这样减小 了数据线 211 上总 的寄生 电容 。

[45] 本 发明的减小液 晶显示装置 的寄生 电容 的方法与第一优选实施例 的方法不 同的

是 ：步骤 "对 次第二透 明电极 223 输入相应 的数据线 211 的信号 "具体为通过导 电柱



410将次第二透明电极223与相应的数据线211连接来实现。由于导电柱410的制

作必须和彩色滤光层同吋进行，这样使得导电柱410不会受到后续工序的影响，

可以确保导电柱410 良好的导电性。

[46] 综上所述，虽然本发明已以优选实施例揭露如上，但上述优选实施例并非用以

限制本发明，本领域的普通技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，均可

作各种更动与润饰，因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

本发明的实施方式

[47]

工业实用性

[48]

序列表 自由内容



权利要求书

[权利要求 1] 一种减小液晶显示装置的寄生电容的方法，所述液晶显示装置包

括第一基板、第二基板以及设置在所述第一基板和所述第二基板

之间的液晶层，所述第一基板包括数据线以及第一透明电极，所

述第二基板包括第二透明电极，其特征在于，所述方法包括步骤

A 、通过光刻图形化所述第二透明电极使所述第二透明电极分离为

主第二透明电极和次第二透明电极；

B、对所述次第二透明电极输入相应的数据线的信号；

所述次第二透明电极位于所述相应的数据线在所述第二基板上的

对应区域，所述主第二透明电极位于所述相应的数据线在所述第

二基板上的对应区域之外的区域；

所述步骤B具体为将所述次第二透明电极与所述相应的数据线的信

号端连接，或与所述相应的数据线连接。

[权利要求 2] —种减小液晶显示装置的寄生电容的方法，所述液晶显示装置包

括第一基板、第二基板以及设置在所述第一基板和所述第二基板

之间的液晶层，所述第一基板包括数据线以及第一透明电极，所

述第二基板包括第二透明电极，其特征在于，所述方法包括步骤

A 、通过光刻图形化所述第二透明电极使所述第二透明电极分离为

主第二透明电极和次第二透明电极；

B、对所述次第二透明电极输入相应的数据线的信号；

所述次第二透明电极位于所述相应的数据线在所述第二基板上的

对应区域，所述主第二透明电极位于所述相应的数据线在所述第

二基板上的对应区域之外的区域。

[权利要求 3] 根据权利要求2所述的减小液晶显示装置的寄生电容的方法，其特

征在于，所述步骤B具体为：

将所述次第二透明电极与所述相应的数据线的信号端连接。



[权利要求 4] 根据权利要求2所述的减小液晶显示装置的寄生电容的方法，其特

征在于，所述步骤B具体为：

将所述次第二透明电极与所述相应的数据线连接。

[权利要求 5] 根据权利要求4所述的减小液晶显示装置的寄生电容的方法，其特

征在于，

所述将所述次第二透明电极与所述相应的数据线连接具体为：

通过传导装置将所述次第二透明电极与所述相应的数据线连接。

[权利要求 6] 根据权利要求5所述的减小液晶显示装置的寄生电容的方法，其特

征在于，所述传导装置设置在所述液晶显示装置的非显示区域。

[权利要求 7] 根据权利要求4所述的减小液晶显示装置的寄生电容的方法，其特

征在于，

所述将所述次第二透明电极与所述相应的数据线连接具体为：

通过导电柱将所述次第二透明电极与所述相应的数据线连接。

[权利要求 8] 根据权利要求7所述的减小液晶显示装置的寄生电容的方法，其特

征在于，所述导电柱设置在所述液晶显示装置的显示区域。

[权利要求 9] 一种液晶显示装置，包括第一基板、第二基板以及设置在所述第

一基板和所述第二基板之间的液晶层，所述第一基板包括数据线

以及第一透明电极，所述第二基板包括第二透明电极，其特征在

于，所述第二透明电极包括主第二透明电极和次第二透明电极，

所述次第二透明电极用于接收相应的数据线的信号，所述次第二

透明电极设置在所述相应的数据线在所述第二基板上的对应区域

上，所述主第二透明电极设置在所述相应的数据线在所述第二基

板上的对应区域之外的区域上。

[权利要求 10] 根据权利要求9所述的液晶显示装置，其特征在于，所述次第二透

明电极与所述相应的数据线的信号端连接。

[权利要求 11] 根据权利要求9所述的液晶显示装置，其特征在于，所述次第二透

明电极与所述相应的数据线连接。

[权利要求 12] 根据权利要求 11所述的液晶显示装置，其特征在于，所述次第二



透明电极通过传导装置与所述相应的数据线连接。

[权利要求 13] 根据权利要求 12所述的液晶显示装置，其特征在于，所述传导装

置设置在所述液晶显示装置的非显示区域。

[权利要求 14] 根据权利要求 11所述的液晶显示装置，其特征在于，所述次第二

透明电极通过导电柱与所述相应的数据线连接。

[权利要求 15] 根据权利要求 14所述的液晶显示装置，其特征在于，所述导电柱

设置在所述液晶显示装置的显示区域。
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